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・力率/THD向上

・低待機電力実現

・自動バースト機能
・電源部品削減
・高品質を実現

：AC入力電圧230V, 最大出力電力の50％時に
    力率95%以上, THD5%以下を達成
：AC入力電圧230V, 無負荷時に
    入力電力 300mW 以下を達成
：軽負荷時に自動的にバースト動作に切替え可能
：補助電源不要, スタンバイ信号不要
：ESD耐量±2kV(HBM), 
    Ta=－60℃ 対応, 共振はずれ防止

高力率・低THD電源用 臨界モードPFC制御IC/LLC電流共振制御IC

用途例：LEDドライバ電源, 充電器, 産業電源

：    SOP-8
：SOP-16

FA1B10N パッケージ
FA6C64N パッケージ

ワールドワイド入力電源の高力率と低THDを実現

低待機電力 部品削減低THD化高力率

臨界モードPFC制御IC FA1B10N と LLC電流共振制御IC FA6C64N はLEDドライバ電源に最適なシステム
を提供します。高力率と低THD（Total Harmonic Distortion：全高調波歪率）※1 を実現し，自動バースト機
能内蔵により軽負荷でも高効率となり，さまざまなCVCC制御電源にも適用可能です。
※1：THDは電圧・電流の歪みの程度を表す値で，低いほど歪みは小さくなります。



PFC 制御 IC FA1B10N 機能表

3. 自動バースト機能 4. 電源部品削減

1. 力率／ THD向上 2. 低待機電力化

LLC制御ICで負荷検出を行い、軽負荷時にはPFC制御IC、
LLC制御ICともに通常動作からバースト動作に切替えます。

X-CAP放電機能／自動バースト制御／FET駆動用電源内蔵のため
電源部品を削減可能です。

PFC制御ICの力率／THD向上機能により、高い入力電圧におい
ても高力率と低THDを実現可能です。

補助電源不要でワールドワイド入力電圧下において無負荷時の
入力電力300mW以下を実現可能です。

LLC 制御 IC FA6C64N 機能表
項目 項目

力率／ THD向上機能
自動バースト機能
X-CAP 放電機能
起動回路
過電流保護機能
PFC 過電圧保護機能
ESD保証電圧（HBM）
動作周囲温度
パッケージ

自動バースト機能
X-CAP 放電機能
起動回路
ハイサイドドライバ
ゲートドライバ用電源
VCC 端子電圧
デッドタイム自動調整
共振外れ防止機能
ブラウンアウト保護機能
過電流保護機能
過負荷保護機能
ESD保証電圧（HBM）
動作周囲温度
パッケージ

FA1B10N FA6C64N
内蔵
内蔵
内蔵

内蔵 , 650V 耐圧
内蔵
内蔵

全端子±2kV
-60°C to +150°C

SOP8（3.9mm×5.0mm）

内蔵
内蔵

内蔵 , 650V 耐圧
内蔵 , 780V 耐圧

内蔵
40V 耐圧
内蔵
内蔵
内蔵
内蔵
内蔵

全端子±2kV
-60°C to +150°C

SOP16（3.9mm×10.0mm）

負荷検出

FA1B10N（PFC 制御 IC） FA6C64N（LLC 制御 IC）
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制御切替
（通常動作 /
バースト動作）

制御切替
（通常動作 /
バースト動作）

入力電力 300mW以下を実現

54V 出力 LED ドライバ

External
signalIC

Line
filter

AC
input

FA6C64N
VCC回路

外部レギュレータを削減

外部信号回路が不要放電抵抗削減

※切替える負荷電力は調整可

Vin(200V/div)

Iin(500mA/div)

Vin(200V/div)

Iin(500mA/div)

力率：98.2% ←93.3% 従来より 4.9% 向上
THD：  4.7% ← 9.3% 従来より 4.6% 向上

Time: 10ms/div Time: 10ms/div

新製品を搭載した電源 従来の電源

Vin=230Vac/50Hz, 50% Load (75W)

本資料の内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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●九州支社 （092）262ｰ7161 〒812ｰ0025　 福岡県福岡市博多区店屋町5-18（博多NSビル）
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